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Seznam pouzitych symboli a schematickych znac¢ek

Symboly

A, - napétové zesileni

i - dolni mezni kmitocet

fu - horni mezni kmitocet

Wy - zlomovy kruhovy kmitocet

H,, B - proudovy stejnosmérny zesilovaci cinitel
hy, B, - dynamicky (stridavy) proudovy zesilovaci ¢initel v zapojeni SE

a - stejnosmérny proudovy zesilovaci cinitel v zapojeni SB
H,,s - redukovany proudovy zesilovaci ¢initel H,,

I - stejnosmérny proud bdze tranzistoru

1y, - mezni proud bdze tranzistoru

I.(I) - stejnosmérny kolektorovy proud

1, - mezni kolektorovy proud

I - stejnosmérny proud emitoru

Al Al Al - dynamické zmény prislusnych proudii

i, u, u; - okamzité hodnoty prislusnych velicin

Ai, Au,, Au; - dynamické zmeény prislusnych velicin

LAF - logaritmicka kmitoctova amplitudova charakteristika
LFF - logaritmickad kmitoctova fazovad charakteristika
0[%] - procentudlni odchylka veliciny

Al cpy, AP - tolerance velicin

T - casova konstanta

T - perioda signalii
jo - Fourieriv operdtor
P - Laplaceitv operdtor

S ;"” - citlivost kolektorového proudu na zmény proudového zesilovaciho cinitele
P - kolektorova ztrata

R, U, - parametry ndhradniho zdroje napéti

U,y - uroven ridiciho napéti spinace, pri kterém musi byt spinac sepnut
Uopp - Uroven Fidiciho napéti spinace, pri kterém musi byt spinac rozepnut
Uy - minimdlni viroven vstupniho napéti

U - maximadlni uroven vstupniho napéti

Uy, - napdjeci napéti

Ugy - vstupni napéti bazového délice naprdzdno
U, - zaveérné napéti kremikové diody

UZ - Zenerovo napéti

U, - referencni napéti



U - teplotni potencidl polovodicového prechodu
pro tranzistor NPN je jeho hodnota 26 . 103V
pro tranzistor PNP je jeho hodnota 35 . 1073V

U, - ubytek napéti kiemikové diody polarizované v propustném sméru
U,, - ubytek mezi elektrodami bdze-emitor ve vodivém sméru

U,,, -mezninapéti emitor-bdze

U, - napéti mezi elektrodami kolektor-emitor

U, -mezninapéti kolektor-emitor

U, - saturacni napéti kolektor-emitor

r, - dynamicky odpor emitoru

g, - prenosovd vodivost (strmost)

Z,Z, -vstupniresp. vystupni impedance

- vnitini odpor generdtoru napéti

WS R

- vystupni napéti generdtoru
Schematické znacky

UN\L ¢ Napétovy zdroj s napétim U, Sipka oznacujici orientaci napéti sméruje od + k —.
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Mezisvorkové napéti U, s orientact Sipky ve smyslu napéti od + k —.

I_.,-,

Proudovy zdroj proudu I, Sipka oznacuje smér proudu.
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Kondenzator s kapacitou C.
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Odpor velikosti R.

Promeénliva odporova zdtéz.
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( SOW) 1dedini spinac, kontakt relé.

Kremikova dioda s U, = 0,7 V.

Zenerova dioda s definovanym napétim U,

Bipolarni tranzistor NPN.

Bipolarni tranzistor PNP.

Napétovy zdroj obdélnikového signdlu.
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Civka s indukcnosti L.

Tlacitko.
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q\) Napétovy zdroj harmonického signdlu.
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J-FET tranzistor s N-kandlem.



UvVOD

Sbirka ptikladi byla uréena studentim Fakulty Fizeni a informatiky Zilinské univerzi-
ty jako studijni pomucka k pfedmétu Elektronika. Domnivam se v8ak, ze mtize poslouzit
kazdému, kdo si chce ovéfit miru pochopeni dané problematiky.

Naplii sbirky se drzi ucebnich osnov predmétu Elektronika. Pfi jejim sestavovani
jsem vychazel z pfikladd formulovanych v prabéhu nékolika let pro potieby vyuky
tohoto pfedmétu. Sbirka obsahuje feSené a nefesené priklady s vysledky a feSenimi
prikladii uvedenych v posledni kapitole. Teorie, ktera je potiebna k fesSeni piikladu, je
uvedena ve skriptech autorii Kovare a Repky Elektronika. Terminologie a symbolika
sbirky je v souladu s jejich terminologii a symbolikou.

Za prispévky k obohaceni palety prikladi ve sbirce dékuji kolegtim z katedry doc.
Ing. Petru GubiSovi, CSc., doc. Ing. Vladimiru Jamrichovi, CSc. a Ing. Janu Repkovi.
Recenzentim vyslovuji podékovani za pripominky, kterymi ptispéli ke zvySeni obsa-
hové a formalni Grovné prace. V neposledni fadé dékuji studentovi Mirovi Pien¢akovi
za pomoc pii textové a grafické Gprave publikace.

V Ziling 1. ledna 1998 autor

Citili jsme, ze podobna pfirucka pro $ir§i odbornou vetejnost na trhu elektrotechnické
literatury chybi. Snazili jsme se proto, aby co mozna nejdiive vysla tato knizka. I kdyz
by bylo zcela jisté co vytknout (skromna kapitola o unipolarnich tranzistorech, pfilis
mnoho podobnych piikladii v kapitole o bipolarnich tranzistorech apod.), bylo dulezité
ji vabec vydat.

Do budoucna tak vidime zkvalitnéni obsahu této pfirucky (pouziti unipolarniho
tranzistoru ve funkei spinace v S/H obvodech, ptiklady z oblasti spinacich obvodu
tizenych z 10 analogovych i ¢islicovych a dvoustupiiovy zesilovacu se stiidavou vazbou,
doplnéni nekterych piikladi grafickymi zavislostmi, rozsifeni komentaft k nékterym
feSenym piikladdam, ...) pfipadné vydani dalsi piirucky, ktera by obsahovala metodiku
teSeni ptikladi podobného typu.

Svymi ptipominkami k ¢eskému vydani piispél i recenzent Ing. Jiti Hozman z katedry
radiotechniky CVUT, jemuz timto vyslovujeme podékovani.

V Praze 11. listopadu 1998 BEN — technicka literatura





